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Margarita-Venezuela, del 24 al 28 de Noviembre de 2003.

I. Molina, M. Mejias, Ch. Power, V. Mufioz-SanJosé, R. Tena-Zaera y J.Gonzalez.
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4.  Ch. PoweryJ. Gonzélez.
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5. Ch. Power, J. Gonzélez, and J.C. Chervin.
Pressure dependence of the refractive index of AgGaS,.
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6.  JesUs Gonzalez, A. J. Pérez Kuroki, Ch. Power, J. C. Chervin, N. T. Mamedov, and S. lida.
High Pressure Optical Absorption Study of TIGaSe..
15™ Simposio Latinoamericano de Fisisca del Estado Sélido.
Noviembre 1-5, (1999).
Cartegena de Indias, (Colombia).

7. Ch. Power, B. Canny, J.C. Chervin, Ph Pruzan.
Etude du nitrométhane en spectroscopie infrarouge jusqu’a 50 GPa.
2eme Forum de Technologie des hautes Pressions.
Junio 7-11 del 1999.
Autrans, Plateau du Vercors, Isere, (Francia).

8.  J. Gonzélez, A. J. Pérez Kuroki, Ch. Power, J. C. Chervin, N. T. Mamedov, and S. lida
High Pressure Optical Absorption Study of TIGaSe, P2-58
12" International Conference on Ternary and Multinary Compounds.
ICTMC-12. Marzo 13-17, (2000).
Hsin-chu, Taiwan.

9.  Ph. Pruzan, B. Canny, C. Power, and J.C. Chervin.
Infrared Spectroscopy of Nitromethane up to 50 GPa.
Proceedings of the 17th International Conference on Raman Spectroscopy.
Agosto 20-25, 2000. (John Wiley & Sons 2000) p.142.
Shu-Lin Zhang and Bang-fen Zhu Ed.

10. PhPruzan, B. Canny, Ch. Power, and J.C. Chervin,
Infrared spectroscopy of nitromethane up to 50GPa.
Seventeenth International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS2000)
Agosto 20-25, 2000. (John Wiley and Sons 2000), p. 142.
Unversidad Peking, Beijing, China.
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Ph Pruzan, B. Canny, Ch. Power, and J.C. Chervin,

Polimérisation du nitrométhane par compresion au-dessus de 28 GPa.
La Presion PourQuoi?.
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Banyuls Sur Mer, (Francia).

A. Jagui Pérez-Kuroki, A. Torres, F. V. Pérez, K. Dirat, N.T. Mamedov, S. lida,

J.C. Chervin, Ch. Power and J. Gonzalez.

Estudio de la variacion de la brecha de energia de los compuestos laminares TI-111-VI,
(I In, Gay VIS, Se), bajo el efecto de la presion hidrostatica.

XVI SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE FiSICA DEL ESTADO SOLIDO

2-5 Diciembre 2002.
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O. Contreras, Ch.Power, J. Gonzalez and J.C. Chervin.

indice de Refraccion de los Semiconductores Laminares TIGaS,, TIGaSe, y TlInS,
XVI SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE FiSICA DEL ESTADO SOLIDO
2-5 Diciembre 2002.

Mérida. Venezuela.

F. V. Pérez, J.C. Chervin, Ch. Power, and J. Gonzalez.

Estudio de la Variacion con la Presion del Espectro Raman del TIGaS,

XVI SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE FiSICA DEL ESTADO SOLIDO
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J. Gonzalez, Ch. Power, O. Contreras, V. Mufioz- SanJose, J. M. Broto
Nanocrystals of CdysMngsTe formed by the pressure cycle method

Summer School in the SNCMP “Advanced Materials in High Magnetic Fields”.
July 24™ —25"™ 2003

Toulouse, Francia

J.C. Chervin, Ch. Power, A. Polian
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